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Datasheet

BYT 54.

Silizium-Mesa-Dioden

Anwendungen: Sehr schnelle Gleichrichter und Schalter

Besondere Merkmale:

@ Glaspassivierte Sperrschicht
® Hermetisch dichtes Gehause

Abmessungen in mm
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Bestempelung: Klartext

Absolute Grenzdaten
Sperrspannung, Spitzensperrspannung

BYT 54 A
BYTS4 B
BYTS54D
BYTE4 G
BYTS4J
BYTS4 K
BYT 54 M

StoldurchlalBstrom
rp =10 ms

DurchlaBstrom, Mittelwert Fig. 2, 4

I=10mm, T =25 Fig. 3

Sperrschicttemperatur
BYTG4A.. . BYTE4 K
BYTG4M

Lagerungstemperaturberaich
BYTG4A.. BYTE4 K
BYT 54M

Maximale Warmewiderstinde
Sperrschicht-Umgebung
/=10 mm, T, =konstant Fig. 1
auf Leiterplatte im Raster 25 mm  Fig. 2
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® Miedriger Sperrstrom

® Soft-recovery-Verhalten
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KenngraBen

Ti =25 °C, fallz nicht anders angegeben

DurchlaBspannung

h=1A
Sperrstrom

U =Ugay

Uy = Upgpye T,=150°C
Rickwartserholzeit
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